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Список научных произведений претендента по разделам 
(ГОСТ Р 55385-2012 Интеллектуальная собственность. Научные произведения.):

	Публикации в рецензируемых журналах 

	№
	Авторы, название, выходные данные.
	Индексация

	
	
	РИНЦ
	Scopus*
	WoS*

	1.
	Иванов И.И. Технологические особенности изготовления фликкер-шумовых газовых сенсоров на базе структур “кремний на изоляторе”. Вестник ЯрГУ. Естественные и технические науки. 2015. № 1. С. 41-46.
	Да
	
	

	2.
	Ivanov I, Postnikov A. Mechanical strength study of SiO2 isolation blocks merged in silicon substrate. J. Micromech. Microeng., 2015, 25, 1, 015014.
	
	Да
	

	3.
	Мордвинцев В.М., Левин В.Л., Кудрявцев С.Е., Цветкова Л.А. Роль эффекта перераспределения электрического поля в изменении характеристик открытых "сандвич" -структур металл-диэлектрик-металл под воздействием влаги. ЖТФ, 2015, том 85, выпуск 9, с. 120.
	Да
	Да
	Да

	
	Итого:
	2
	2
	1

	
	
	
	

	* Статью, имеющую переводную версию, считать одной статьей. Русскоязычные статьи, индексируемые в РИНЦ, могут иметь переводную версию, индексируемую в Scopus и/или WoS. В этом случае в таблице нужно указывать и РИНЦ, и Scopus и/или WoS.

	Монографии и главы в монографиях

	1. 
	Иванов И.И., Попов А.А., Черномордик В.Д., Мироненко А.А., Гусев В.Н. Плазмохимическое осаждение наноструктурированных материалов в низкочастотном разряде. В кн. «Кремниевые наноструктуры. Физика. Технология. Моделирование»: монография / Под общ. Ред. В.И. Рудакова.  Ярославль. Изд-во «Индиго», 2014. – 568 с. (Гл. 7, с. 326-389). ISBN 978-5-91722-225-7.

	2. 
	Иванов И.И., Горлачев Е.С. Наноструктурированные халькогениды свинца. Ярославль. ЯрГУ. 2011. 232 с. ISBN 978-5-8397-08610-7.

	3. 
	

	Научные доклады (материалы конференций и других научных мероприятий)

	№
	Авторы, название, выходные данные.
	Тип

	1.
	Селюков Р.В., Наумов В.В., Иванов И.И. Изменения текстуры пленки платины при ионно-плазменной обработке. Труды XXII международной конференции «Взаимодействие ионов с поверхностью (ВИП-2015)». (20-24 августа 2015 г) Москва, Россия. С. 110-113.
	Стендовый

	2. 
	Трушин О.С., Иванов И.И., Ала-Ниссила Т., Гранато Э., Инг С.Ч. Атомные механизмы зарождения дислокаций в гетероэпитаксиальной структуре Ge/Si(001). Тезисы докладов XII Российской конференции по физике полупроводников. (21-25 сентября 2015 г) Москва, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 2015. с. 341.
	Пригла-шенный

	3.
	Куприянов А.Н., Трушин О.С., Амиров И.И. Моделирование методом молекулярной динамики колебаний медных нанорезонаторов. Тезисы докладов XII Российской конференции по физике полупроводников. (21-25 сентября 2015 г) Москва, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 2015. с. 393.
	Устный

	4.
	Пестова А.Н., Васильев С.В. Исследование систем ванадий-кислород с помощью метода просвечивающей электронной микроскопии. Молодые лидеры – 2017. Материалы VII Международного заочного конкурса научно-исследовательских работ. Научный редактор А.В. Гумеров. 2017. С. 396-400.
	Статья в сборнике

	Диссертация на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук

	Особенности концентрационных профилей при неизотермической диффузии в полупроводниках. Ярославль. 2014.

	Научно-технические отчеты, отчеты о научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской, опытно-технологической работе (итоговые)

	№
	Название отчета (проекта, договора). Номер. Статус претендента. Сроки работы

	1.
	Процессы тепломассопереноса в кремниевых наноструктурах при нагреве мощным некогерентным излучением. РФФИ 13-07-00441. Исполнитель. 2013-2015.

	2.
	

	
	

	Отчеты о патентных исследованиях

	1.
	

	Лекции

	1.
	


Результаты интеллектуальной деятельности
(программы для электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау))
	1.
	Бердников А.Е., Иванов И.И., Мироненко А.А., Рудый А.С., Черномордик В.Д., Гусев В.Н., Орликовский А.А. Конструкция диэлектрического слоя для МДП cтруктур, обладающих эффектом переключения проводимости. Патент РФ № 2563553. Дата публикации заявки: 20.11.2014

	2.
	Куприянов А.Н., Иванов И.И., Бучин Э.Ю., Зимин С.П. Программа стенда исследования магнитосопротивления. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014619177, дата публикации 20.10.2014.

	
	


Результаты педагогической деятельности
	Руководство квалификационными работами

	№
	Название работы, автор работы, год защиты.
	Тип работы

	1.
	Исследование проблем микроэлектроники. Петров П.П. 2009.
	Кандидатская
диссертация

	2.
	Устройство переключения. Сидоров С.С. 2010.
	Бакалаврская

	3.
	
	

	Учебные издания 

	№
	Автор работы. Название работы. Тип издания (учебное пособие, учебно-методическое пособие, и т.п. ГОСТ 7.60-2003). Издательство. Год издания. Кол-во стр.

	1.
	Кузнецов В.С., Пархоменко А.Я., Проказников А.В., Теория вероятностей и математическая статистика, Учебное пособие, Ярославль, 2014, 99 с.

	2.
	


Гранты, научные контракты и договоры, 
в выполнении которых участвовал претендент
	№
	Номер. Название работы. Период выполнения. Статус претендента.
	Тип работы

	1.
	ПТ № 321 от 30-03-2013. Исследование проблем микроэлектроники. 2014-2015. Исполнитель.
	Договор

	2.
	8347-015. Исследование процессов изменения условий. 2015-2017. Руководитель.
	Грант РНФ

	3.
	
	

	
	
	


Участие претендента в организации и проведении научных мероприятиях (съезды, конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия)
	№
	Название мероприятия. Год проведения. Статус претендента.

	1.
	Международная конференция по актуальным проблемам физики поверхности и наноструктур. 2012. Руководитель секции: Новые материалы.

	2.
	


Участие претендента в редакционных коллегиях научных журналов

	№
	Название журнала. Период работы
	Тип работы

	1.
	Вестник ЯрГУ. Серия Естественные и технические науки. 2012-2013.
	Член редколлегии

	2.
	Микроэлектроника. 2015.
	Рецензент


Примечание. Если у претендента каких-то сведений нет, то в соответствующей таблице нужно оставить одну строку и в ней написать "нет".
____________________         ____________________        ___________________________

                       дата                                                                 подпись                                                               расшифровка подписи
